Podziat pamieci RAM:

W zaleznosci od budowy wyrézniamy dwa typy
pamieci RAM:

* DRAM,
 SRAM.



DRAM

DRAM (ang. Dynamic RAM — dynamiczna pamiec
RAM) jest odmiang potprzewodnikowej pamieci
RAM zbudowang na bazie tranzystorow |
kondensatorow.

Pojedyncza komodrka pamieci sktada sie z
kondensatora i tranzystora sterujgcego procesem
kondensacji.
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Pamie¢ DRAM wytwarzana jest w procesie
fotolitografii, podczas ktoérego wewnatrz
pOtprzewodnika sg tworzone  tranzystory,
kondensatory i Sciezki.



Cechy DRAM

Duza pojemnosc i niska cena

Potrzeba odswiezania jej zawartosci
spowodowana Zjawiskiem uptywnosci
kondensatorow.

Kondensatory co jakis czas trzeba dotadowac
(stad nazwa ,pamie¢ dynamiczna").

Podczas procesu odswiezania nie mozna
dokonywac zapisu ani odczytu danych.




Parametry:

tCL (CAS Latency) — liczba cykli zegarowych pomiedzy
wystaniem przez kontroler pamieci zapotrzebowania na
dane a ich dostarczeniem.

tRCD (RAS to CAS Delay) — liczba cykli zegarowych
pomiedzy podaniem adresu wiersza a wystaniem adresu
kolumny.

tRP (RAS Precharge) — liczba cykli zegarowych pomiedzy
kolejnym adresowaniem wierszy pamieci.

tRAT (Row Active Time) — liczba cykli zegarowych
pomiedzy aktywacjg i dezaktywacjg wierszy.

tCR (Command Rate) — liczba cykli zegarowych pomiedzy
adresowaniem dwoch komoérek pamieci.



Moduty DDR2-1066 moga okazac sie szybsze od
DDR3-1333, jesli tylko bedg oferowaty nizsze
timingi.

Podczas zakupu kosci DDR warto zwracac¢ uwage
na ciggi liczcbowe takie jak 4-4-4-12 czy 5-5-5-15



* Im mniejsze sg powyzsze wartosci, tym
szybszy jest dostep do komadrek pamieci, co
przektada sie na zwiekszenie ogolnej
wydajnosci RAM-u.



Pamie¢ SRAM

 SRAM (ang. Static RAM — statyczna pamiec
RAM) jest pamiecia zbudowang na bazie
przerzutnikow i tranzystorow. Jedna komoérka
pamieci to jeden przerzutnik RS i dwa
tranzystory sterujace.



e SRAM nie wymaga odswiezania (jest
,statyczna"), - pozwala na znacznie szybszy
dostep do danych.

* Wieksza ztozonosc¢ przektada sie na wyzsze
koszty produkcji i mate pojemnosci

* Wykorzystywana jako pamiec podreczna cache



